é‘. d : Seguridad en el trabajo con laseres




Danos en los 0jos

Dainos en la piel

en general de origen térmico, proteinas que se denaturalizan, o fotoquimico
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Maxima exposicion permitida (MEP)
(FCEyYN)
Tipo de Long de MEP (W / cm?)
laser onda T=025s | T=10s | T=600s | T=30.000
(mm) :
| Nd:YAG 1.064 51073 2103
CW
IR Nd:YAG 1.064 2105 210
pulsado (Q-
S)
_ | DiodoIR | 0.840 2103
~ | He-Ne 0632 | 25103 310 2105
visible| | Argon 0514 | 2.510° 210 110

parpadeo parpadeo luz difusa 1 dia laborable
reflejo normal  durante de exposicion
alineacion

1 mW de He-Ne en una pupila dilatada esta 10 veces por encima del MEP
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ejemplos por debajo del MEP

 Luz directa de un puntero laser Clase Il de menos de 1mW.

* Luz difusa de un laser de He-Ne (Clase 3a) incidiendo en una pared
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ejemplos gue exceden el MEP

- Luz directa de un puntero laser de 5mW (Clase 3a) a menos de 17m
* Luz directa de un laser de He-Ne de mas de 100 uW

» Estar a menos de 1 km de un haz directo de Nd:YAG (CW) de
alta potencia

* No usar antiparras de seguridad trabajando con un laser Clase IV
como los de Labo5
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Accidentes reportados con los laseres mas comunes
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Nunca mirar el laser directamente, cualquiera sea su Clase

*Siempre bloguear el haz en una pantalla o barrera apropiada. Confinar
el haz.

Evitar utilizar relojes, colgantes, etc que puedan ocasionar una reflexion
directa del haz

*Extremo cuidado en la etapa de alineacion
-Usar siempre antiparras de seguridad para Clase 4

*No permitir la circulacion de gente cuando se trabaje con laseres
pulsados no confinados Clase 4



Qué tenemos en los laboratorios?



Laboratorio de ondas (laboratorio 2)

Laseres disponibles

Denominacion y tipo Potencia y longitud de onda Clase
Laseres de semiconductor “de baja coherencia” 0.5mW @ 630 nm 1
Laseres de semiconductor “punteros laser’ 2mW @ 630 nm 3A
Laseres de semiconductor 5mW @ 670 nm 3B
Laseres de He-Ne 1 mW @ 630 nm 2
Laseres de He-Ne 5mW @ 630 nm 3B
Laseres de He-Ne 10 MW @ 630 nm 3B




Barreras de proteccion




Barreras de proteccion

| Barrera fija

Barreras desplazables
lateralmente

| Barrera fija

Mesa Optica




Errores mas comunes
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Errores mas comunes







OC‘. e

Errores mas comunes




Laboratorio 5

Laseres disponibles

Denominacion y tipo Potencia y longitud de onda Clase
Laseres de semiconductor, diodo laser 45 mW @ 670 nm 3a
Laseres de He-Ne 1 mW @ 632.8 nm 2
Laseres de He-Ne 10 mW @ 632.8 nm 3b
Laseres de He-Ne 15 mW @ 632.8 nm 3b
Laser de diodo de alta potencia 2W @ 800nm 4
Armado de cavidades, Nd:YAG, CW y pulsado 100 a 300 mW @ 1064 nm 4
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